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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani primérné naroéné

Hodnoceni ndrocnosti zaddni zavérecné prace.

Narocnost zadani je zejména v Sifce problém, kterym se musel diplomant vénovat. Prvnim Ukolem bylo seznamit se

s mékkym spindnim a nastudovat ¢innost kvazirezonancnich ménicd. Déle student musel zvladnout praci s programem pro
obvodovou simulaci LTSpice. V praktické ¢asti zadani byly stanoveny poZadavky na simulaci vykonovych obvod( ménice

s idealnimi prvky, modely realnych soucastek a verifikace vysledk( s mérenim na realném ménici.

SpInéni zadani spinéno

Posudte, zda predloZend zdvéreénd prdce splriuje zaddni. V komentdri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spInéno, pokuste se posoudit zdvaznost, dopady a
pripadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

Student pfi studiu ¢innosti ménice narazil na otazku co je a proc se pouziva mékké spinani. V Gvodni ¢asti je zdlvodnéni
zvySovani spinaci frekvence ménicd a popsany jeho vyhody i nevyhody. Nad ramec zadani jsou popsany ztraty na spinacich
tranzistorech elektronickych ménicd a mozné zpUsoby jejich snizeni. Zde jsou zminény zpGsoby mékkého spinani — spinani
v nule napéti, spinani v nule proudu — a vyplyvajici topologie kvazirezonancnich a plné rezonancnich ménicu. V teoretické
Casti je nad ramec zadani uvedeny souhrn zakladnich vlastnosti DC-DC ménicud. Hlavni ¢ast teoretické prace se vénuje popisu
dvou topologii kvazirezonan¢nich DC-DC ménicl — plného mustku a tfiuroviiového ménice. V souladu se zadanim nasleduje
popis simulacnim programu LTSpice, vysledky provedenych simulaci a kapitola vénujici se porovnani vysledkl simulaci

s mérenim na readlném ménici. PfedloZena diplomova prace splfiuje zadani ve vsech bodech.

Aktivita a samostatnost pfi zpracovani prace A - vyborné

Posudte, zda byl student béhem reseni aktivni, zda dodrZoval dohodnuté terminy, jestli své reseni priibéznée konzultoval a zda
byl na konzultace dostatecné pripraven. Posudte schopnost studenta samostatné tvirci prdce.

Diplomant po celou dobu pracoval samostatné, vhodné si vyhledaval a doplnioval informace. Zejména zvladnuti simula¢niho
prostiedi LTSpice a realizaci simulaci provedl zcela samostatné. Aktivitu studenta je nutné hodnotit béhem celého obdobi
feSeni diplomové prace. V této oblasti diplomant udélal vyrazny pokrok. Ze za¢atku se vénoval nastudovani ¢innosti
tfiuroviového DC-DC ménice a zvladnuti programu LTSpice. Toto obdobi zabralo vyraznou ¢ast ¢asu na realizaci prace, aniz
by vznikal vlastni text diplomové prace. Vysledkem byla nutnost posunuti terminu odevzdani textu diplomové prace.

V nasledujicim obdobi se prace studenta velmi zlepsila. Pozitivné hodnotim rozvrzeni sil v druhém obdobi.

Odborna uroven B - velmi dobie

Posudte uroveri odbornosti zdvérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladd a dat
ziskanych z praxe.

Odborna stranka prace je na vysoké urovni. Jak je uvedeno v hodnoceni splnéni zadani, diplomant se nad rdmec zadani
vénoval ztratam vykonovych tranzistor(, popisu DC-DC ménicli obecné a popisu pIné rezonanénich ménicl. Nékteré kapitoly
z teoretické ¢asti by bylo vhodné popsat do vétsi hloubky. Naptiklad vysvétleni déjd v jednotlivych ¢asovych okamZicich u
tfiiroviiového DC-DC ménice. Student nekriticky prebird nékteré informace z literatury. Napf. pribéhy ménice na obr. 29 na
str. 34, kde je ¢asovy nesoulad v pribéhu proudu ips. Odborny text znepfehledriuje pouZiti riznych symboll pro oznaceni
téze veliciny v rGznych kapitolach prace. Pfi praktickém méreni student efektivné vyuzival méfici techniku.
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Formalni a jazykova uUroven, rozsah prace B - velmi dobfie

Posudte sprdavnost pouZivani formdlnich zdpis(i obsazenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.

Prace je dobre clenéna. Jednotlivé kapitoly na sebe srozumitelné navazuji. Obrazky a grafy jsou prehledné. V textu jsou
chyby v oznaceni veli¢in. Seznam zkratek a symbold neni kompletni. Text by si zaslouZil celkovou korekturu Cistopisu, na
kterou se diplomantovi nedostalo ¢asu.

Vybér zdroju, korektnost citaci A - vyborné

Vyjddrete se k aktivité studenta pfi ziskavdni a vyuZivani studijnich materidlG k reseni zavérecné prdce. Charakterizujte vybér
pramend. Posudte, zda student vyuZil vsechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vSechny prevzaté prvky radné odliseny od
vlastnich vysledkd a dvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace tplné a v souladu s citacnimi
zvyklostmi a normami.

Diplomant peclivé prostudoval doporucenou literaturu. Sdm aktivné vyhledaval nové zdroje informaci. Seznam zdroju
uvedeny v zavéru prace je relevantni k zadanému tématu diplomové prace. V oblasti citaci jsem nenasel zddna pochybeni.

Dal$i komentare a hodnoceni

Vyjddrete se k urovni dosaZenych hlavnich vysledki zdvérecné prdce, napr. k urovni teoretickych vysledkd, nebo k trovni a
funkcnosti technického nebo programového vytvoreného reseni, publikacnim vystuplm, experimentdini zru¢nosti apod.
Hlavnim cilem diplomové prace bylo zvladnout simulaci DC-DC ménice pro pouziti pfi navrhu a analyzach v praxi. Diplomant
vysledky prezentuje predevsim na prechodném déji, ktery zajisti spinani vykonovych tranzistor( pfi nulovém napéti.

V simulaénim programu jsou provedena porovnani pro rizné velikosti mrtvych dob, vstupniho napéti a zavislost na proudu
zatézi. Porovnani je provedeno pro idedlni spinac s parazitni kapacitou a redlny spinac. Diplomant mél problém ziskat model
redlného tranzistoru a implementovat jej do simula¢niho prostiedi. Tento Ukol se podafrilo zvlddnout. Vyznamnym
vysledkem prace je, Ze pro zakladni simulaci vykonového obvodu postacuje zjednoduseny model tranzistoru. Tento vysledek
je verifikovany i mérenim na realném ménici.

Vysledky diplomové prace lze vyuZit v praxi a Ize navazat analyzou dalSich déja ¢innosti kvazirezonancniho ménice. Simulace
umoznuje rychlé a snadné nahlédnuti na prabéhy obvodovych veli¢in i téch, které neni mozné v redlu méfit — nebo jen
obtizné.

Obvodové schéma vytvorené v simulacnim prostredi Ize dale zpfesfiovat pouZitim komplexnéjsich modell soucastek a
propojeni.

Il. CELKOVE HODNOCENI A NAVRH KLASIFIKACE
Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni.

Diplomant splnil zaddni v celém rozsahu. Jednotlivé kapitoly price jsou srozumitelné fazeny. Teoreticka ¢ast
vysvétluje souvislosti ndvrhu ménicli a motivaci pro praktickou c¢ast. V praktické ¢asti si diplomant poradil

s hledanim redlného modelu spinace. Vysledky diplomové prace jsou pouzZitelné v praxi. Diplomovou praci
doporucuji k obhajobé.

PfedloZenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném A - vyborné.

Datum: 24.1.2017 Podpis:

2/2




